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(54) QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ PHOTPHO ĐƯỢC TRÁNG PHỦ
(57)  Sáng chế đề cập đến photpho được tráng phủ, thiết bị chiếu sáng và quy trình điều chế 
photpho được tráng phủ. Photpho được tráng phủ này bao gồm vỏ chứa photpho thứ nhất 
được pha Mn4+ có công thức I
     Ax [MFy]:Mn4+                                                                              I
được đặt trực tiếp lên lõi chứa photpho thứ hai. Photpho thứ hai là chất khác với hợp chất 
có công thức (I) hoặc công thức II
     Ax [MFy]                                                                                       II
trong đó
     A độc lập tại mỗi lần xuất hiện là Li, Na, K, Rb, Cs, hoặc tổ hợp của chúng;
     M độc lập tại mỗi lần xuất hiện là Si, Ge, Sn, Ti, Zr, Al, Ga, In, Sc, Hf, Y, La, Nb, Ta, 
Bi, Gd hoặc tổ hợp của chúng;
     x là giá trị tuyệt đối của điện tích ion [MFy]; và
     y là 5, 6, hoặc 7.
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